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Saa kiiyttiiii omaa ohjelmoitavaa laskinta tentissi

Selvitd lyhyesti

a) ns. perkolaatiokynnys komposiittimuovien yhteydesséa

b) hyvan lampdsdhkomateriaalin ominaisuudet

c) mihin perustuu suprajohteen suprajohtavan tilan séilyminen

) ferromagneettisen materiaalin kylldstyminen

a) Mistéd tekijoistd Matthiessenin sddnnén mukaan metallin ominaisresistiivi-
syys koostuu? Miten metallin ja metalliseosten ominaisresistiivisyys kayt-
tdytyy lampotilan suhteen?

b) Mihin valokuidun toiminta perustuu (selvitd) sekd mainitse kolme toiminnal-
lista etua, mitd saavutetaan tiedonsiirrossa valokaapelilla kuparikaapeliin
ndhden.

a) Selviti eristerakenteen sdhkélujuus (termien merkitys).

b) Miti tarkoitetaan dia- ja paramagneettisella aineella (mihin perustuvat).

a) Selvitd sdhkokemiallinen korroosio.

b) Sdhkémagneettinen tasoaalto etenee viliaineessa. Mitkd viliaineen ominai-
suudet vaikuttavat viliainetta kuvaavaan impedanssiin? Kun ilmassa etenevé
tasoaalto kohtaa direttomén hyvin johtavan metallipinnan, niin miten aalto
tunkeutuu siihen.

a) Selvit4, mitd tapahtuu (kenttd), kun dérettdmén johtava johdepallo laitetaan

alunperin homogeeniseen sédhkokenttdin sekd mita tapahtuu, kun eristepallo,
jonka € on suurempi kuin ympérdivén véliaineen, laitetaan vastaavasti sih-
kokenttéén.



b)

Mitoita transistorille tarvittavan jadhdytysprofiilin pituus oheista kuvaa ja seuraavia
tietoja hyvaksi kayttden:

- lampdoresistanssi puolijohdepalasta transistorin koteloon 1,5 °C /W
- lamporesistanssi transistorin kotelosta jadhdytyslevyyn 0,4 °C /W
- ympérdivan ilman maksimildampétila T, = 65 °C

- transistorin maksimilampétila T; = 150 °C

- transistorin teho P =20 W
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Profiilin poikkileikkaus (mm). -profiiliin syotetyn lampotehon funktiona.



